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Implantierte Si-Epitaxie-Flanar-Sensorzelle Die Bauelemente zeichnun sich dursh elue pute
mit eingeachlossenem Glasfilter. Sle sind als Anniherung der Empfinolichizsit en die V(A)-

Potodetektoren fiir elektronisch gesteusrte Eurve {Augenempfindlichleltemeirve) =ua und
Eameras einsetzbar. werden ohne HuBere Spannunssouslle vetriebon.
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Eenngréfen bel Qa =25 %
Iuraachluﬁstrwmﬂj
bei B = 10° 1x
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1) gemesger mit einer Wolfrer~adenlampe bel einer Farbtemperatur von 2856 K
(Normlichtart 4 nach TGL 37363) in Richtung der geometrischen Achse,
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Leerlaufspannung bei &, = 25 °C in Abhingig-
kelt von der Belsuchtungastiirke E
Farbtemperatur 2856 K (Normlichtart A)
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Mittlere Empfangacharakteristik
der Si-Fotodiode 8P 105
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